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图为器件照片 

图为测试结果  

近日，中科院微电子所依靠独立开发的全新技术，成功研制出国内首个ZnO纳米棒场效应晶体管。 

 

ZnO是一种新型宽禁带多功能半导体材料。ZnO纳米材料(纳米线、纳米棒、纳米带、纳米环等等)具

有较常规体材料更为优越的性能，在传感、光、电等诸多领域有着广阔的应用前景，引起了国际学术界

的极大关注。目前，国内的研究集中在材料生长和二极管器件制备方面。 

 

中科院微电子所张海英研究员领导的课题组，使用中国科技大学提供的材料，独立开发出一套全新

的“由下至上”的纳米器件设计和制备方法，采用常规的接触式光学光刻技术，以ZnO纳米棒作为沟

道，与栅氧、背面栅金属形成金属—氧化物—半导体结构的场效应晶体管，获得了满意的器件测试结

果，标志着国内首个背栅ZnO纳米棒场效应晶体管的研制成功，填补了国内在该领域的空白。 

 

场效应晶体管研制的成功为新型纳米器件及其应用开辟了全新的研究领域，课题组将继续深入合

作，协助材料生长方制备出直径更细的纳米线，进一步完善器件工艺，提高器件性能，为实用化解决关

键技术问题。 

 

我国首个ZnO纳米棒场效应晶体管研制成功
填补了国内在新型宽禁带多功能半导体材料领域的空白
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